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나노전자소자 및 재료연구실

본 연구실에서는 차세대 로직 소자, 메모리 소자, 뉴로모픽 소자 및 시스템, 3차원 집적 소자 분야에서 다양한 전자
재료, 반도체 공정 및 분석을 활용하여 연구를 수행하고 있습니다. 재료의 물리/화학적 특성을 이해하고 이를 바탕
으로 반도체 소자를 제작하고 전기/광학/화학/물리적인 특성을 분석/해석합니다. 구체적으로 FINFET, TFET,
FeFET, GeFET 등의 로직 소자, ReRAM, CBRAM, V-NAND Flash 등의 메모리 소자, Memristor 및 3-terminal
기반의 뉴로모픽 소자 및 시스템, Monolithic 3D Integration 기반 3차원 집적 소자를 연구하고 있으며 다양한 박
막 재료 및 반도체 공정 기술 개발에도 참여하고 있습니다.
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